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浙江省2015年10月高等教育自学考试

线性电子电路试题
课程代码:02340

  请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

  1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸

规定的位置上。

  2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相

应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在放大电路中,晶体管只是起着   的作用。

A.提供能量 B.能量转换 C.输入信号 D.使输出信号不失真

2.晶体三极管的参数   是表示正向受控作用的增量电导,即vbe对ic 的控制。

A.共射电流放大倍数β B.跨导gm

C.共基电流放大倍数α D.输出电导1
rce

3.当场效应管构成压控电阻时,场效应管应工作有

A.饱和区 B.截止区 C.击穿区 D.非饱和区

4.对理想运算放大器,无论是工作在闭环或开环状态,总是满足   关系。

A.v+=v- B.v+=v-=0 C.i+=i-=0 D.i+≠i-

5.放大电路的直流通路可进行   分析。

A.带宽 B.直流工作点 C.电压增益 D.输入电阻

6.测得晶体三极管的三个极的直流电位为9V,3V,2.3V,则该三极管是

A.NPN型硅管 B.PNP型硅管 C.NPN型锗管 D.PNP型锗管
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7.如题7图所示,集成运算放大器的低频小信号等效电路为

     A.         B.        C.      D.

题7图

8̀.在电压放大器中,希望放大电路的输入电阻和输出电阻分别是

A.输入电阻小,输出电阻小 B.输入电阻小,输出电阻大

C.输入电阻大,输出电阻小 D.输入电阻大,输出电阻大

9.NPN管组成的共射放大电路的输出电压波形出现上半周失真时为

A.截止失真 B.饱和失真 C.频率失真 D.交越失真

10.如题10图所示,其中   是稳压二极管的电路符号。

       A.       B.       C.       D.

题10图

11.差分放大电路,当输出方式由双端变换为单端输出时,差模放大倍数

A.不变 B.减小一半 C.增大一倍 D.按指数律变化

12.负反馈放大电路的开环增益是A,反馈系数为kf,则环路增益表达式是

A. A
1+Akf

B.1-Akf C.Akf D.1+Akf

13.放大电路在信号的低频段时,放大倍数下降的原因主要是

A.耦合电容和旁路电路的存在 B.晶体管极间电容和分布电容的存在

C.晶体管非线性的影响 D.放大电路的静态工作点设置不合理

14.电流源的特点是

A.直流电阻大,交流电阻小 B.直流电阻大,交流电阻大

C.直流电阻小,交流电阻小 D.直流电阻小,交流电阻大

15.设计一运算电路将周期性的三角波电压变换为方波电压,可采用   实现。

A.微分电路 B.积分电路

C.同相放大电路 D.反相放大电路

)页5共(页2第 题试路电子电性线 #04320



非选择题部分

注意事项:

  用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分)

16.理想二极管截止时认为是   路的。

17.开关电路中,晶体三极管在饱和状态和   状态间快速转换。

18.齐纳二极管反向击穿时电流流动的方向与其电路符号中的箭头方向相   。

19.在放大电路中,负载RL 越大,电压放大倍数的值将越   。

20.结型场效应管的栅源之间通常加   电压,因此栅极电流很小。

21.集成运放构成的电压比较器,抗干扰能力最强的是   电压比较器。

22.直流负反馈的作用是   。

23.对晶体三极管放大电路进行直流分析时,电路中的大电容可看成   路。

24.一定条件下,场效应管可构成有源电阻,与普通线性电阻不同,一般是   电阻。

25.场效应管仅利用多数载流子导电,可将其视为   极性器件。

三、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)

26.题26图为一固定偏置放大电路的输出特性曲线和交、直流负载线,试根据图确定静态工作

点Q(ICQ、VCEQ)、直流电源电压Vcc和输出电压的最大不失真幅度Vom。

题26图
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题27图

27.题27图所示为某场效应管的转移特性,其伏安方程为

iD=IDSS(1-
vGS

VGS(off)
)2,试判断管子的沟道,求 VGS(off)和

IDSS,并求vGSQ=-1V时的IDQ和gm。

28.两差分放大电路中的输入信号vi1=45mV,vi2=15mV,分

别测得两电路的Avd1=-100,Avc1=-0.2;Avd2=-100,

Avc2=-0.5。分别求两电路的总输出电压和共模抑制比,

并说明哪个电路抑制温漂能力强。

四、分析计算题(本大题共5小题,每小题9分,共45分)

29.如题29图所示放大电路,设所有电容对交流均视为短路,gm=1.2mS,rds=50KΩ。

(1)画出低频交流小信号等效电路图;

(2)求电压放大倍数Av,输入电阻Ri,输出电阻Ro 和源电压增益Avs。

题29图
30.如题30图所示差分放大电路,设各晶体管的特性相同,β=100,VBE(on)=0.7V。rce可忽略

不计。

题30图

(1)求静态工作点Q(ICQ1、VCEQ1);

(2)求差模输入电阻Rid,差模电压增益Avd;

(3)若从T2 管单端输出且RL 开路时,求Avd2和共模抑

制比KCMR2。

)页5共(页4第 题试路电子电性线 #04320



31.如题31图所示放大电路,各电容对交流均视为短路。

(1)指出级间反馈元件,判断反馈的类型,并说明该反馈对输入电阻和输出电阻的影响;

(2)满足深度负反馈条件下,求反馈系数kf,源电压增益Avfs。

题31图
32.如题32图所示电路,设集成运放均为理想的,运放最大的输出电压为±12V。

(1)说明A1、A2、A3 组成何种基本运算电路;

(2)写出Vo1、Vo2、Vo 的表达式,并求出值。

题32图
33.如题33(a)图所示电路,VREF=3V,运放的最大输出电压±12V。

(1)电压比较器的输出电平为±6V,画出电压比较特性(vo~vi),求出门限电压VIH、VIL和

迟滞宽度△V;

(2)输入信号如题33(b)图所示,画出对应的输出波形(vo~t)(坐标对齐)。

         题33(a)图                题33(b)图
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